
Nsub 第１領域は表面P+のHole Accumulation 層（P1）
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Jc が Jeの下にあるDouble 接合型受光構造の定義。

P 領域がある事を意味する(P3)
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上図を逆さまにした図。

従来の Pinned Buried Photodiode の断面図
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